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Abstract (en)
Serially coupled transistors (M1,M2) establish conductive paths, based on control signals and current flowing through the paths is limited to
maximum values (Ilim(M1), Ilim(M2)) such that Ilim(M1) greater than Ilim(M2). When a current (Ilim(M2)) flows through load (R) coupled between
the transistors (M1,M2), control signal of transistor (M1) is set such that voltage drop on the path of transistor (M1) is larger than that caused during
flow of current (Ilim(M2)) through the path of transistor (M1).

Abstract (de)
Die Schaltungsanordnung zum Betreiben einer Last über zwei mit der Last in Reihe zu schaltende Transistoren ist mit einem ersten Transistor
(M1) versehen, der einen mit einem ersten Steuersignal beaufschlagbaren Steuereingang und einem in Abhängigkeit von dem ersten Steuersignal
steuerbaren Leitungspfad aufweist, wobei der über den Leitungspfad fließende Strom auf einen ersten Maximalwert (IIlm(M1)) begrenzt ist. Ferner
weist die Schaltungsanordnung einen zweiten Transistor (M2) auf, der einen mit einem zweiten Steuersignal beaufschlagbaren Steuereingang und
einem in Abhängigkeit von dem zweiten Steuersignal steuerbaren Leitungspfad aufweist, wobei der über den Leitungspfad fließende Strom auf
einen zweiten Maximalwert (IIIm(M2)) begrenzt ist. Der erste Maximalwert (IIIm(M1)) ist größer als der zweite Maximalwert (IIim(M2)). Die Last
(R) ist in Reihe mit den Leitungspfaden des ersten und des zweiten Transistors (M1,M2) verschaltbar. Bei von einem Strom mit der Größe des
zweiten Maximalwerts durchflossener Last ist das erste Steuersignal an dem Steuereingang des ersten Transistors derart einstellbar, dass über den
Leitungspfad des ersten Transistors eine Spannung fällt, die größer ist als diejenige Spannung, die abfällt, wenn über dem Leitungspfad des ersten
Transistors ein Strom mit der Größe des zweiten Maximalwerts fließt. <IMAGE>
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